
ГТ108 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Firma: ZSRR 

Wykonanie: tranzystor gernamowy stopowy 
p-n-p, małej mocy, m.cz., w miniaturowej 
hermetycznej obudowie metalowej 

Zastosowanie: odbiorniki tranzystorowe i u-
rządzenia powszechnego użytku 

Wartości charakterystyczne11 

ГТ108А ГТ108Б ГТ108В ГТ108Г 

IcB 0 10 10 10 10 (xA przy uc = 5 V 
Iebo 15 15 15 15 [лА przy Vc = 5 V 

h22b 3,3 3,3 3,3 3,3 [J.S przy Uc 

/ = 
= 5 V, IE = 1 mA, 
50 Hz-f-1 kHz 

fh2 1 b 0,5 1 1 1 MHz przy Uc = 5 V , / £ = l r a A 
rbb' Q 5000 5000 5000 5000 ps przy Uc 

/ = 

= 5 V, IE = 1 mA, 
465 kHz 

C c 50 50 50 50 pF przy Uc = 5 V, / = 465 kHz 
h2n> 20-r 50 35-r80 60-i-130 110-Г-250 przy Uc 

f = 
= 5 V , / e = 1 mA, 
504-100 Hz 

Wartości graniczne 

Ic max 502) mA 0 max 80 °C 
UcBO max 103) V tamb - 2 0 - ^ + 55 °C 
P J tot max 754) mW 

» tumb = 20°C(±5°) 
2> tumb e 55°C 
3> dopuszczalna wartość szczytowa 18 V 4> tamb ss 20°C, Ril, = 0,8 °C/W 
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1308. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-1307. Charakterystyki wejściowe 

ГТ108 А-ГТ108Г 
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Rys. 1-

Rys. 1-1309. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-1310. Charakterystyki wyjściowe 



Rys. 1-1311. Zależność impedancji wejściowej 
od temperatury otoczenia 

Rys. 1-1312. Zależność napięciowego współ-
czynnika sprzężenia zwrotnego od tempera-

tury otoczenia 

Rys. 1-1313. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od temperatury otoczenia 

Rys. 1-1314. Zależność admitancji wyjściowej 
od temperatury otoczenia 
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Rys. 1-1315. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu emitera 

H 

100 

ГП08А-ГТЮ8Г 
1111 
Icto-fltamb)-

/ 
i 

/ 

/ 

-60 -10 -20 О го 40 SOtambM l'00 

Rys. 1-1316. Zależność zerowego prądu ko-
lektora od temperatury otoczenia 
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Rys. 1-1317. Zależność napięcia przebicia ko-
lektora od rezystancji bazy 


